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V. ПЛАН ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

примітка.

РТ-319

РТ-319сп

р
о

б
о
ти

п
р
о

е
кт

и

Л
е
кц

ії

Л
а
б

о
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а
то

р
н

і

(к
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м

п
. 
п
р
а

кт
.)

П
р

а
кт

и
ч
н

і

С
е
м

ін
а
р

с
ь
кі

Ін
ш

і

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 І Цикл загальної підготовки

1.1 1. 1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

1.1.1 ЗПН 01 Вища математика 1  6 180 60 30 30 120 4 6               ПМ

1.1.2 ЗПН 02 Фізика 1  4 120 44 30 14 76 3 4               Фзк

1.1.3 ЗПН 03 Інженерна та комп'ютерна графіка 1д  3 90 30 14 14 2 60 2 3               НГКГ

1.1.4 ЗПН 04 Метрологія 1д  5 150 60 30 30 90 4 5               МНЕ

1.1.5 ЗПН 01 Вища математика 2  7 210 74 44 30 136   5 7             ПМ

1.1.6 ЗПН 02 Фізика 2  3,5 105 44 30 14 61   3 4             Фзк

1.1.7 ЗПН 05 Фізична хімія 2 РГЗ  4,5 135 60 30 30 75   4 5             МНЕ

1.1.8 ЗПН 01 Вища математика 3  5 150 60 30 30 90     4 5           ПМ

1.1.9 ЗПН 02 Фізика 3  3,5 105 44 30 14 61     3 4           Фзк

1.1.10 ЗПН 06 Інформатика. Обчислювальна математика 2  3 90 30 14 14 2 60
 

 
2

3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 САОМ

1.1.11 ЗПН 07 Квантова механіка 3 РГЗ  4,5 135 60 30 30 75     4 5           МНЕ

1.1.12 ЗПН 08 Статистична фізика 4  3,5 105 44 30 14 61       3 4         МНЕ

1.1.13 ЗПН 09 Теорія електричних і електронних кіл 5д  3 90 30 14 14 2 60         2 3       ТЗЕ

1.1.14 ЗПН 10 Фізика твердого тіла 4  6,5 195 74 30 14 30 121       5 7         МНЕ

1.1.15 ЗПН 10 Фізика твердого тіла 4  1 30 30       1         МНЕ

1.1.16 ЗПН 11 Теорія поля 4  4 120 44 30 14 76       3 4         МНЕ

1.1 Всього 9 1 67 2010 758 416 128 208 6 1252 13 18 14 18 11 13 11 15 2 3

1.2 1. 2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

1.2.1 ЗПВ 01 Економічна теорія 6  3 90 30 14 14 2 60           2 3     ЕТП

1.2.2 ЗПВ 02 Економіка за видами діяльності 8  3 90 30 14 14 2 60               4 3 ПТБД

1.2.3 ЗПВ 03

Історія України / Історія українського 

державотворення / Історія України в 

персоналіях

1  3 90 30 14 14 2 60

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УЗМП

1.2.4 ЗПВ 04
Політико-правова система України / 

Правознавство / Социологія
4  3 90 30 14 14 2 60

 
 

 
 

 
 

2
3

 
 

 
 

 
 

 
 ПП

1.2.5 ЗПВ 05

Іноземна мова для життя і кар'єри / 

Іноземна мова професійного спрямування / 

Іноземна мова для ефективних 

міжнародних контактів

1  3 90 30 30 60

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІМ

1.2.6 ЗПВ 06

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) / Науковий стиль сучасної 

української мови / Культура фахового 

мовлення

1  3 90 30 14 14 2 60

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УЗМП

1.2.7 ЗПВ 07

Історія української культури / Украінська 

культура в європейському контексті / 

Культурологія / Іноземна мова 

професійного спрямування

3  3 90 30 14 14 2 60

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УЗМП

1.2.8 ЗПВ 05

Іноземна мова для життя і кар'єри / 

Іноземна мова професійного спрямування / 

Іноземна мова для ефективних 

міжнародних контактів

2  3 90 30 30 60

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІМ

1.2.9 ЗПВ 08

Безпека життєдіяльності фахівця з 

основами охорони праці / Захист життєвого 

середовища перебування людини та 

охорона праці / Захист здоров’я та життя 

людини з основами охорони праці

4д  3 90 30 14 14 2 60

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 ОПНС

1.2.10 ЗПВ 09

Філософія: загальний курс / Людина і світ: 

філософський дискурс / Філософські 

виміри сучасного світу

2  3 90 30 14 14 2 60

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Флсф

1.2.11 ЗПВ 10

Фізичне виховання / Здоров`я зберігаючі 

технології, та співдія функціональному 

розвитку / Інноваційні технології розвитку 

фізичних якостей та спортивне 

вдосконалення

1  3 90 60 60

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФКОВС

1.2.12 ЗПВ 10

Фізичне виховання / Здоров`я зберігаючі 

технології, та співдія функціональному 

розвитку / Інноваційні технології розвитку 

фізичних якостей та спортивне 

вдосконалення

2  3 90 60 60

 

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФКОВС

6
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С
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й
н
а
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о
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о
та  I курс  II курс  III курс ІV курс

у тому числі

1 2 3 4 5 6 7 8

№
 п

/п
 

Ш
и

ф
р
 з

а
 О

П
П

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами кількість

К
іл

ь
кі

с
ть

 к
р
е

д
и

ті
в
 E

C
T

S Кількість годин
Розподіл аудиторних занять на тиждень за семестрами (напівсеместрами) та кредитів ECTS за 

курсами і семестрами



примітка.

РТ-319
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Е
кз

а
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е
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и

З
а
л

ік
и
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и

ф
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л

ік
и

) Курсові

Р
Г
Р

, 
Р

Г
З

, 
ІД
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о
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р
о
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а
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З
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С
а
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с
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й
н
а
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о
б

о
та  I курс  II курс  III курс ІV курс

у тому числі

1 2 3 4 5 6 7 8

№
 п

/п
 

Ш
и

ф
р
 з

а
 О

П
П

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами кількість

К
іл

ь
кі

с
ть

 к
р
е

д
и

ті
в
 E

C
T

S Кількість годин
Розподіл аудиторних занять на тиждень за семестрами (напівсеместрами) та кредитів ECTS за 

курсами і семестрами

1.2.13 ЗПВ 10

Фізичне виховання / Здоров`я зберігаючі 

технології, та співдія функціональному 

розвитку / Інноваційні технології розвитку 

фізичних якостей та спортивне 

вдосконалення

3  3 90 60 60

 

 

 

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФКОВС

1.2.14 ЗПВ 10

Фізичне виховання / Здоров`я зберігаючі 

технології, та співдія функціональному 

розвитку / Інноваційні технології розвитку 

фізичних якостей та спортивне 

вдосконалення

4  3 90 60 60

 

 

 

 

 

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 ФКОВС

1.2 Всього 6 42 1260 540 112 14 398 16 600 10 12 8 9 6 6 8 9 2 3 4 3

І Разом 15 1 109 3270 1298 528 142 606 22 1852 23 30 22 27 17 19 19 24 2 3 2 3 4 3

2 ІІ Цикл професійної підготовки

2.1 2. 1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

2.1.1 ППН 01 Математичні пакети прикладних програм 3д  1 4 120 44 14 30 76
 

 
 

 
3

4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 МНЕ

2.1.2 ППН 02 Матеріали мікро- та наноелектроніки 3  1 30 30     1           МНЕ

2.1.3 ППН 02 Матеріали мікро- та наноелектроніки 3д  3 90 30 14 14 2 60     2 3           МНЕ

2.1.4 ППН 03
Об'єктно-орієнтоване програмування (мова 

Сі++)
3  1 3 90 30 14 14 2 60     2 3           САОМ

2.1.5 ППН 04 Фізика напівпровідників 5 РГЗ  2 9,5 285 104 44 30 30 181         7 10       МНЕ

2.1.6 ППН 05 Твердотіла електроніка 5  7 210 74 30 14 30 136         5 7       МНЕ

2.1.7 ППН 05 Твердотіла електроніка 5  1 1,5 45 45         2       МНЕ

2.1.8 ППН 06 Квантова електроніка 5  2 4,5 135 58 30 14 14 77         4 5       МНЕ

2.1.9 ППН 07 Аналогова схемотехніка 6  2 4,5 135 56 28 14 14 79           4 5     МНЕ

2.1.10 ППН 08 Фізика низькорозмірних систем 6  7 210 84 42 28 14 126           6 7     МНЕ

2.1.11 ППН 09 Технологічні основи електроніки 6  2 1 30 30           1     МНЕ

2.1.12 ППН 10 Моделювання мікро- і наносистем 6  4 120 42 14 14 14 78           3 4     МНЕ

2.1.13 ППН 09 Технологічні основи електроніки 6д РГЗ  3 90 30 14 14 2 60           2 3     МНЕ

2.1.14 ППН 11 Елементи та прилади наноелектроніки 7 РГЗ  5 150 58 44 14 92             4 5   МНЕ

2.1.15 ППН 12 Мікропроцесорна техніка 7 РГЗ  5 150 58 30 14 14 92             4 5   МНЕ

2.1.16 ППН 13 Цифрова схемотехніка 7  5 150 58 30 14 14 92             4 5   МНЕ

2.1.17 ППН 14 Вакуумна та плазмова електроніка 7д  3,5 105 42 14 14 14 63             3 4   МНЕ

2.1.18 ППН 15 Дипломування 8д  12 360 360               12,0 МНЕ

2.1.19 ППН 16 Електронні системи 8  3 90 34 20 14 56               5 3 МНЕ

2.1.20 ППН 17
Мікропроцесорні пристрої керування та 

обробки інформації
8  3 90 34 20 14 56

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5
3 МНЕ

2.1.21 ППН 18 Навчальна (ознайомча) практика 2д  3 90 90   3             МНЕ

2.1.22 ППН 19 Виробнича практика 6д  4,5 135 135           5     МНЕ

2.1.23 ППН 20 Переддипломна практика 8д  4,5 135 135               4,5 МНЕ

2.1 Всього 10 2 1 7 102 3045 836 402 242 186 6 2209 3 7 11 16 23 15 24 15 19 10 22,5

2.2 2. 2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

2.2.1 ППВ 01

Хімія наноструктурованих матеріалів / 

Матеріалознавство систем зниженої 

розмірності

4 РГЗ  6 180 74 30 14 30 106

 

 

 

 

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 МНЕ

2.2.2 ППВ 02
Фізика діелектриків / Діелектрична 

спектроскопія
5 РГЗ  4,5 135 58 30 14 14 77

 
 

 
 

 
 

 
 

4
5

 
 

 
 

 
 МНЕ

2.2.3 ППВ 03

Аналіз електронних схем / Системи 

автоматизованого проектування в 

електроніці

6д  3 90 30 14 14 2 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 МНЕ

2.2.4 ППВ 04
Фізика нанокластерів і тонких плівок / 

Фізика напівпровідникових гетероструктур
7  4 120 44 30 14 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 МНЕ

2.2.5 ППВ 04
Фізика нанокластерів і тонких плівок / 

Фізика напівпровідникових гетероструктур
7  1 30 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 МНЕ

2.2.6 ППВ 05

Технологія виробництва 

напівпровідникових матеріалів / Цифрові 

автомати

7д  3,5 105 42 14 14 14 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 МНЕ

2.2.7 ППВ 06
Технологія тонких плівок / Фізика 

електронних процесів
7  3 90 30 14 14 2 60

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
3

 
 МНЕ

2.2.8 ППВ 07

Комп’ютерне моделювання та 

проектування пристроїв цифрової 

електроніки / Проектування пристроїв 

цифрової обробки сигналів

8  3 90 34 20 14 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3 МНЕ

8

14

10
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